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~/e bis */~, sec, ist aber sehr temperaturabh~ingig. Dieses Verfahren bedingt natiirlich Ungeaauig- 
keiten. Fiir andere Anwendungszwecke ist es erwflnscht, die Ladungen naeh erfolgter ver- 

gleichender Abtastung pl6tzlich ausl6schen zu k6nnen. Die 
Aufgabe des ,,Vergessens auf Kommando" stellt erhebliche 
Anforderungen an R6hren und Schaltungstechnik, worfiber 
z. Zt. noch nicht berichtet werden kann. 

Als eine Probe der Leistungsfghigkeit einer Sieb- 
Speicherr6hre sind in Bild 6 Eingangs- und Ausgangs- 
oszillogramm wiedergegeben. Das obere Oszillogramm zeigt 
die von einer kiinstlichen Signalquelle erzeugten Impulse 
konstanter und ver~nderlicher Amplitude, die dem Speicher- 
rohr zugefiit~It werden. Das untere Oszillogramm zeigt die 
Wiedergabe dieser Spannungsbilder nach Speicherung und 
Vergleichung. Man erkennt, wie die sieh ~ndernden Im- 
pulse wiedergegeben, die gleichbleibenden hingegen fast 
v611ig unterdrfickt sind. 

Das Speieherrohr war wie in Bild 3 gezeigt, an 
Uild 6. Eingang . . . . . .  d Ausgang . . . .  illog . . . . .  die Apparatur angeschlossen. Die Versuchskonstanten 

eicer Sieb-Speicherr6hre. waren : 

EIorizontale Schreibgeschwindigkeit . . . . .  1 mm/,us 
Wiederholungsfrequenz . . . . . . . . . .  lOOO/S 
Strahlspannung (gegen zweite Anode) . . . 16oo V 
Strahlstrom . . . . . . . . . . . . . . .  8 #A 
Gegenspannung der Signalelektrode . . . .  9oo V 
Material der Speicherplatte . . . . . . . .  Kalkglas 

Die Genehmigung zur VerOffentlichung des in dieser Arbeit enthaltenen Materials erfolgte 
am 17. M~trz 1948 durch AMC-WL-BCF-1. Die Entwicklungsarbeit geschah in den Laboraterien 
der Raytheon Mfg. Co unter Kontrakt  mit der U. S. Air Fcrce, W 28-c99-ac-173. 
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Nachtrag bei der Korrektnr:  

In der seit Einreichen dieses Beiirags vergangenen Zeit ist in den U. S.A. erheblich an der 
Entwicklung yon Speicherrahren gearbeitet wcrden und auf3erdem wurden zahlreiche damals 
bekannte technische Einzelheiten tier 0ffentlichkeit freigegeben. 

Zvr Erg~nzung folge an dieser Stelle nur ein kurzer Literaturnachtrag: Siebspeicherrbhren 
wurden haupts~tchlich weiterentwickelt znr relativen Verstarknng pericdisch widerkehrender 
Signale gegeniiberdem Oer~tuschpegel. Ubere inenanderenTypvcnSiebspeicherrahrenber ichten  
JENSEX ur~d COAUTOREN in der R. C. A. Review, Vol. 9 P. 112 (1948). Speichcrr6hren wurden 
ferner entwickelt als Zahlenspeicher f/it nach dem Dnalsystem arbeitende Rechenautematen. 
Hieriiber beriehten in U. S. A. DODD, KLE~PE~nR urLd YOUZT in Electrical Engirteering 195o. 
Uber eine einfachere Lbsung berichtet aus England W. C. WILUabis in t~ritish Inseitute of Electri- 
cal Engineers 1948. Zur Speicherung kurzzeitiger Oszillcgramme dient das ,,Oraphechon", siehe 
L. PENSAX, RCA Review vcl. lo p. 59 (1949). ~;ber Bildspeicherrahren finder sich einiges bei 
S. V. FoRGuz, RCA Review vol. 8 p. 633 (:t947) und zahlreiehe andere Projekte sind zur Zeit 
noch nicht abgeschlossen. H. KLZ~PZRER. 
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